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/ d l a n - t e g o o y k l u z e g a r o w e g o / 
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0 0 0 0 1 

'' 1 0 0 1 0 

X 0 0 
V i V i 

X X 1 0 0 1 

X X 0 1 1 0 

X X i t 1 1 

- z b o c z e n a r a s t a j ą c e 

\ - z b o c z e o p a d a j ą c e 
x - stan dowolny 

Parametry dopuszczalne 
/ t r s 5 , o 7 / 

O z n a c z e n i e Nazwa J e d n . 
W a r t o ś ć 

O z n a c z e n i e Nazwa J e d n . 
o i n max 

U D H 
N a p i ę c i e z n a l l a n i a Y - 0 , 5 + 20 

" i 
N a p i ę c i e w e j ś c i o w e V - 0 , 5 

P r ą d w e j ś c i o w y mA - 1 0 + 1 0 

PI» 
Moo r o z p r a s z a n a nW 5 0 0 

"amb 
T e m p e r a t u r a o t o c z e n i a w c z a s i e 
p r a c y 

MCT 7 4 . . . . H °(J - 4 0 + 8 5 

MCY 6 4 . . . . H 0 +70 

£=t« T e m p e r a t u r a p r z e c h o w y w a n i a °c -#5 • 125 
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Parametry charakterystyczne statyczne 

Wartość Warunki powlaru 
0BD»-
0cenie Jam Jedn. "a»b Blc 25°C %>ab Gas DI °0 UDD 0BD»-
0cenie ain oaz nln typ B S X •rin •U W M W 
tDD Prąd tullulł w stanie spo-seynku J>* 

1 
2 
4 
20 

0,02 
0,02 
0,02 
0,04 

1 
2 
4 
20 

30 
60 
120 
600 

o;5» 
0;10 
0J15 
0;20 

5 
10 
15 
20 

°IH Baplęcle wejścio-we w stanie wyso-kln r 
3,5 
7 
11 

3,5 ' 
7 

11 

3,5 
7 
11 

0,5;*,5 
i;9 
1,5;13,5 

5 
10 
15 

"li Haplęcie wejścio-wa «r stanie nis-kifl) V 
1.5 
3 
4 

1,5 
y 4 

1,5 
3 
4 

0,5;4,5 
1 ;9 
1,5;13,5 

5 
10 
15 

Prąd wejściowy lU +0,1 .ID'5 +0,1 +1 0;18 10 
UÓH Eapięcie wyjścio-we w etacie wyso-kl» V 0 ^ - 0 , 0 5 n D D-o,os DM-0,05 0SBDD 5}10;15 

°0Ł . Haplęcie wyjścio-we w etanie nis-kim f 0,05 0 0,05 
« 

0,05 5 , 1 0 5 

J0H Prąd wyjściowy 
w stanie wyBOkin mA 

-0,64 
-2 

-0,51 
-1,6 

-1 
-3,2 

-0,36 
-1,15 

0;5 
0;5 

4,6 
2,5 

5 
5 mA -1,6 -1,3 -2,6 -0,9 0;10 9,5 10 

-4,2 -3,4 -6,8 —2,4 0;15 13.5 15 
*0L Prąd wyjściowy w etanie siekła mA 

0,64 
1,6 

0,51 
1,3 

1 
2,6 

0,36 
0,9 

0;5 
0;10 

0,4 
0,5 

5 
10 

4,2 3,4 6,8 2,4 0;15 1,5 15 
» -40°C dla BCT 64.....; 0°C dla HCY 7*.... 

t . - +85°C dla MCI 64....; +70° C dla HCY 74.... 

Parametry charakterystyczne dynamiczne 
/tamb = +25°C, tr = tf = 20 ns, CL = 50 pP, R^ = 200 kQ/ 

Ozna-czenie Nazwa Jedn. Wartość Warunki pomiaru 
°DD [»] " 

Ozna-czenie Nazwa Jedn. min typ max 
Warunki pomiaru 
°DD [»] " 

tPLH 
tPHL 

Czas propagacji zmiany stanu z piskiego na wysoki 
Ćzas propagacji zmiany stanu 
z wysokiego na niski 

CP—Q,Q ns 
1 50 
65 
45 

300 
130 
90 

5 
10 
15 

tPLH Czas propagacji zmiany stanu s niskiego na wysoki S — Q 
R — Q ns 

150 
65 
45 

300 
130 
90 

5 
10 
15 

tPHL Czas propagacji zmiany stanu 
z wysokiego na niski S —• Q 

H «K Q QB 
200 
85 
60 

400 
170 
1 20 

5 
i u 

18 



cd„ tabi. 

Ozna-czenie Nazwa Jedn. Wartość Warunki pomiaru 
1jDD m 

Ozna-czenie Nazwa Jedn. min typ max 
Warunki pomiaru 
1jDD m 

tTLH 
tTHL 

Czas narstania zbocza sy-
gnału wyjściowego 
Ozas opadania zbocza sy-
gnału wyjściowego. 

ns 
100 
50 
40 

200 
100 
80 

5 
10 
15 

f * / C max Maksymalna częstotliwość 
sygnału zegarowego MHz 

3,5 
8 
12 

7 
16 
24 

5 
10 
15 

% min Minimalna szerokość impul-
su zegarowego CP ns 

70 
30 
20 

140 
60 
40 

5 
10 
15 

% min Minimalna szerokość impul-
su zegarowego 

S,R ns 
90 
40 
25 

180 
80 
50 

5 
10 
15 

S u min Minimalny czas umieszczenia 
sygnału na wejściu D wzglę-
dem narastającego zbooza 
sygnału CP 

ns 
20 
10 
7 

40 
20 
15 

5 
10 

Czas narastania zbocza sy-
gnału wejściowego 
Czas opadania zbooza sygna-
łu wejściowego 

CP HS 
15 
4 
1 

5 
10 
15 

CI Pojemność wejściowa P* 5 7,5 

Pomiar wykonano przy tr = t. = 5 na 

Definicje parametrów dynamicznych 
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